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Esta Dirección Provincial. haciendo uso de las atribuciones que
le <!lnfiero el Real Decreto 3186/1978. de I de diciembre (<<BoI..ln
Oficial del Estad"" de 20 de enero de 1979). resuelve transformar
en mixto el Centro que fi&ura en el anexC?_ - .

CAceres. 14 de febrero de 1985.-EI DirectOr provincial. Carlos
Sánchez Polo.

ANEXO

Provincia 'd~ Cticeres

Municipio: Nuñomoral LOJr~~uJlo';oral
Código de Centro; 1000411 L· .
Denominación: Coleato flúbr'1Cil 4ff'ranci~ ele Orellana»~
Domicilio: Carretera S. CaSares de Hurdes. s/n.'
R~imen especial de provisión, dependiente de la Junta de

Provisión Educativa INAS. .
Transformaciones.: Cuatro de niños EGB de réBimcn especiai se

transfo!'"Wl e81 cuatro mixtas EGS ck régimen' especial.
Composición resultante:. Cuatro mixtas EGH y uno Dirección

con curso de régimen especial.

RESOLUCJON de 9 de abril de 1985. de la Sldm!f:re­
laria. sobre deslrllCCió~ de lílulos JIO r«ogidos por 10J0
interesados.

fimO$. Sres.: Devueltos a este Ministerio por la Oi~ión
Territorial de Educación y Ciencia de Guipúzcoa las titulaciones
que DO han lido recogidas por los. inteleSados que a continuación
d~ n:lacionaa, y habiend~ transeurrido más de diez ailos desde la
fecha de su expedición, .

Esta Subseeretaria ... resu~11oque si en el plazo de un mes desd~

la publicación de esta Resolución DO ban sido reclamadas y
recogidas por los interesados sean dévueltas por ~I Servicio' de
Títulos a los Centros que las expredieron. para proceder a su
anulación y posterior destrucción.

Lo que digo a V. l. .
Madrid, 9 d~ abril de 19M.-E1 Su_rio, José TorreblaN:a

Prieto.

Ilmo. Sr. Director general de Personal Y ServiciOl.

Relación que se cita

Don W~nceslaoAguirrebengoa InsauS1i; titulo de Licenciado en
Medicina y Cirugía, expedido en 28 de diciemble de 1940; don
Ignacio Ort>egow Macazaga, titulo de Odontó..... expedido en 20
de septiembre de 1944. ambos por el Ministerio de Educación
Nacional; doña Juana Martinez Martínez, titulo de Enfermera,
expedido el 14 de mano ele 1952; doña PauIa C_ Cahada,
titulo de Enfermem, expedido en 30 de marzo de' 1955; doiIa Marta
Olimpia Rec:aIdo TojoDu,tituIo de Enfetmera, expedido en 2 de
julio de 1955, todos enos por la Univenidod de Madrid; doña
Maria Concepción lIuma y ArriaráD, diploma de ESIlecialización
de Asistencia Obs~ea .(Matrona), expedido en 28 ele .fl:brero de
1963; don José Manuel Amieva SAe1l2, diploma de Podól~1
expedido en JI de novietnbre de 1965; don Jesús Maria Gundi
Lecuo.... diploma de Podólogo, expedido en 30' de abril de 1965.
los tres por el Ministerio de Educación !'iacional, y doña Josefa
Ann:a Mendizábal y Gorospe, diploma de Pod<lIoao, expedido en
16 de dicietnbre de 1966.

6948 RESOLUClON de 12 de abril de 1985. de la Secrna­
ria de Estado de Univrrsiti<uk. e/nvesligación. por IJJ­
que 1e publica con't!OCtltori/J dt'i Plan de Fornuri6ft de
Personal lñ_igador y Técnica Especializado eu
Jlicroelectrónica.

Ilmo. Sr.' En función del desarrollo del Proafama Especial de
I + O en Microelectrónica. consideJ'aDdo las limitaciones actuales
en el número de científicos y tkniCOl esp'«ializa~~s en las
diferentes áreas de -esta teenoloaia y la ext'Bnslón preVISible en IC?S
próximos aAos de la investipcióa. en sí mllma. como consecuencia
de la Klividad irid....riaI en este aun..... la Comisióll Asesora de
Investiprión Clentlflea yT~ (CAJCYT)~ 'iabondo. un Plan
de Fonnación de Penonallnvesuaador y TtcDic:o Especializado en
Microelectrónica. Este Plan' debe estar tambi~n estrechamente
coordinado con e' desárrol1o def recientemenee ereado Ctlltro
Nacional de I + D en MicroeleetrOrriea. Proc:edeo. por tanto, la
publieación de una convocatoria qut especiftqué los.' objetiv.-· y

desarrollo de dicho Plan, asi como las condiciones que deben
cumplir los solicitantes., lo que constituye el objetivo de la presente
Resolución. ,..

l. Objetivas del Plan de Formacipn

El Plan se propone formar escalonádamente a lo largo de los
próximos cuatro años un conjunto de investigadores y ..ecnicos
especializados en las siguientes áreas básicas para el desarrollo de
la microelectrónica.

A. ~seilo de cireuitos intesrad.. (disefto ayudado por orde­
nador, esII'8teai,aa de diseño. simulación y comprobación de el. por
~etnplo~

B. Tecnología microelectrónica (procesot' y su simulación.
microlitoarafla. grabado seco, implantación iónica. recocido y
aettmo&. defectos, crecimiento epitaxiaI, peficulas aislantes. metali~
zación. caracterización y.tecnicas de análisis. por ejemplo).

n. Desarrollo del Plan de Formacitm

A partÍr de una fonnaCión adecuada 8 nivel de- Licenciado.
Ingeniero Superior o Doctor, el Plan aportará ayudas para:

, A. Asistencia a cursos intensivos de especialización.
B. Estancias de investi¡ación y especialización en centros

espaftoles. • .
C. Estancias de investigación y esPecialización en laboratorios

extranjeros. '

La Ponencia de Se&uimiento del Proafama Especial 1 + D en
Microelectrónica. nombrada al efecto por la CAICYT. será respon~
sable del desarrollo y seguimiento del Plan, encargándose de:

l. Orpnizar cursos de especialización.
2. Coordinar la seleeción de beneliciarios de estas ayudas de'

formaciÓft. .
1 GestioDarestanciu.y compensacioDes en laboratorios ex~

tranjeroe y espailoles.
4. Squimiento y tutoría a lo largo de la fonnación.

111. Cuantig y duración de las becas

Las beeal o ayudas cobrirán un periodo ele formación de hasta
dos dIlO, prorropbln eventualmente a un mlximo de tres de .
acuerdo con un plan individualizado establecido jlor la Ponencia el.­
Seauimiento del Propama Especial' I + D en Microeleetróniea y

. aceptado ellplici1amente por el solicitante al comienzo del mismo.
Las _ lO reJIOvuáII anualmente tras la presentación por perle
del beeario de los iDformeo sobre la labor realizada a la Ponencia
deSepUmiento del J'rosrama y la aprobacion de los mismos. Las
beca& podriJt eubrir. de acuerdo con cada plan individual. los
siguientes aspectos:

. l. '~p.uto~ de inscripción y asistencia a cursos de actuahza~
ctónteopecialización. - .'

2. Estanclu de fonnación-especialización en centros españ~
les. La euáI1tJa de las ayudas será. a nivel de .no-Doctor la
equivaJente a la de los becarios del Plan~ Formación de Personal
Investi&ador. _ .

-3. '"Estancias en·laboratorios extranjeros." La dotación económ¡"
ea será la equivalente a 1.000 ó 1.600 dólares al mes, en función de
las características del país en· que se verifique la estanCÍL la
acreditación por los beclll:ios de un adecuado aprovechamiento será
considerada como mérito preferente para su incorporación al
Centn> Nacional de Microelectrónica, .

4. El pa¡o de las compensaciones económicas exigidas por los
laboratorios receptores.

IV. Pres.,¡j_c

El Plan de Formación-prni la COIICOSión de ayudas por un total
de 360. millones de pesetas, cu~a distribución. a lo ¡arao del
Pro......,. Elpecial I + O en MIcroelectrónica, se hará gradual·
mente para conseguir los objetivos de este Plan de Formación,
dentro del Programa E;pecial. .

V. Requisitos de los solicitantes

Púa poder solidtar partiCipar en el Plan de Formación serán
necesarios los siau.en~ requisitos:

A.. Paieer la llllCÍOIlaIÍC1l _ñoI. .
B. Estar en -'ón. en d momento de finalizar el plazo de

lu oolieillldel, del titulo de Ucenclado por facultad Universitaria.
de IJIIOnien> ~ Doctllr. .

C. Poseer .......... couocimiento del idinma InRlés. frances o
alemán, acredidDdolo mediante Iaa oportunas pruel* que fije la
Dirección General de Politica Científica. del Ministerio de Educa~
ci6R y Cienda.
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VI. Criterios de selección

La selección de solicitantes se realizará 'por el procedimiento
que indique la Ponencia de Seguimiento de' Programa Especial de
f + O en Microelectrónica. la cual tendrá en cuenta. entre otros los
sl¡uientes aspectos: Expediente académico, conocimiento de idio­
mas, trabajos especificas en el campo de la Microelectrónica y
méritos científicos. ,

VII. P~"'taci6n de solicitudes .'r plazo

Las solicitudes lO~_n al modelo que se insena al final de
esta Resolución y se dirigirán al Secretario de la Comisión Asesora
de lnvestipción Cientificay Técnica, calle Rosario Pino, 14-16,
séptima planta, 28020 Madrid. El plazo de presentación de solicitu­
des para la admisión ala primera etapa del Plan de Formación
c:nde treinta días naturales a partir de la publicación en el
« 'o Ofacial del Estada. de esta convocatoria. Habrá conVOC3­
toriasadicionales en los años suCesivos.

VIII. Selecci6n de los beneficiariOJ de las ayudas

~s entrevistas de selección de 'beneficiarios para la primera
etapa del Plan,· así como las pruebas de idiomas que se estime

_pportuno realizar, se comunicarAn por escrito a los candidatos.

IX. Modelo de solicirud

. 'Las solicitudes. diri¡idÍls al itustrisimo teñor Secretario de la
-Comisi6n A.sesora de Investjgaci6n Científica y TécRica, deberán
incluir los siguientes datos y documentos: .

Nombre y apellidos del solicitante.
Lugar r fecha de nacimiento.
Domicilio, indi~do_ calle. población, provincla, código postal

y numero de tel~fono.
Qpción: Diaeño-TCCDOIocía.
TItulación que posee.
Nivel de conocimiento de idiomas, especificando si traduce,

escribe o habla, con arreaIo a la oiauient<: puntuación para cada uno
de dicbos conceptos:

I - Resular, .2 - Bien, 3 .. Peñectamente.
Breve reseña de trabajos o actividades realizados en el campo

de la microelectrónica. '
Otros méritos que pueda aportar,
Laboratorio en el que desea trabajar y contactos previos, si los

hubiera, tanto en España como en el extranjero.
Motivaciones que le inducen a presentarse a la convocatoria.
Cenificación académica personal completa y detallada en la que

figuren las calificaciones obtenidas y las fechas de las mismas.
Situación profesional actual.
Dos cartas de presentación de Profesores o Investigadores. En

su defecto incluir nombres de Profesores o Investigadores que
puedan dar referencias del solicitante.

Declaración de ser ciertos tu8ntos datos figuran en la solicitud.
Lugar, fecha y firma.. .
1.0 que comunico a V. 1. para conocimiento de los interesados.
Madrid. 12 de abril de I985.-La 'Secreiaria de Estado. Carmen

Virgili 'Rodón. .

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Asesora de Investigación
. Científica y Técnica.

6949 RESOLUCION de 12 de abril de 1985. de la Secreta·
ría tk Estado de Universidades e lnves/lgación. por la
que se convoca la rrisentación de solicitudes para el
Prog;ama Especia de Investigacitm y Desarrollo en
·Microelectrónica.

Ilmo. Sr.: La Resolución de 78 de mayo de 1981 (<<Boletín
Oficial del Estad... de 29 de junio) creó la figura del Programa
Especial de Investipción y Desarrollo.

--En base a la propuesta conjunta de tos'Ministerios de Educación
y Ciencia y de Industria y Energía, y de acuerdo con el infor.me de
la Comisión Asesora de lnvestipción Científica y TécnIca, el
Comité Intennioisterial de Programación (CIP) acordó elevar al
Consejo de Ministros la designación de Microelectrónica como
ob)etivo de unPro¡rama Especial de Investigación y Desarrollo.
DICha designación rue aprobada por eJ Consejo de Ministros de 12
de asosto de 1982.

Por otra pane, el Plan Electrónico e Informático Nacional
contempla, además de la realización de dicho Programa Especial de
In~estigación y Desarrollo en Microelectrónica, la creación de un
Centro de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica. Dicho

centro Ñe creadO por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 24 de enero de de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad... de 2 de
febrerol· .

Procede. por wnto, la publicación de una convocatoria que
especifique los objetivos del Proarama, lJCCiones para alcanzar
dichos objetiV05 y las condiciones .que -deben de cumplir las
propuestas que se hayan de IICQFr a la financiación prevista.

l. Objetivos d~1 Programa

El Programa se propone impu~r la ternología microe-tectrónica
~n España,desarrollando la capacidad de investigación )' desarrol1o
en las siauientes actividades:

A) Desarrollo de· teenolCllia de 4iseño ~ verif.cación de
circuitos integrados.

BJ Investigación y desarrollo peTa la- producción de circuitos
integrados. '

q Desarrollo de teCnologla de díseño ylo producción de
circuitos híbridos avanzados. '

D) Investigación y desarrollo de-disPositivos. tanto inte¡rables
como discretos, -de especial interés teet'iológico. incluidos los
optoelectrónicos y sensores.

e) Investipción y desarrollo de materiales. procesos teenoIó­
siros y equipos-de aplicación en microelectrónica. "

F) Investigación básica de pooibIe intetts etI mimJelectrónic:a.

Pan. ak:anzar los objetivos indicadQS ant<:norment<:, el f'rosra­
ma coDtemp'la acciones que complementan las ya previstas en el
Plan Electiónico e Infonnático Nacional para el. área de la
Microelectrónica. , ' . , , ' .

En primer lugar. la complejidad, lápida evólución y cosae de la
tecnología microelectrónica justificó la necesidad de nuclear las
acciones de investigación y desarrollo en Microelectrónica en un
Centro de: Investipción y Desarrollo, de nivel nacional. Dicho
<.:entro deberá contar con medios, infraestructura y servicios
adecuados como para constituirse en un. núdeq de invest!p~ión.
.colaborar activamente con la industria y dar soporte 1eC1loJólico y
formativo a otros Centros de investipci6n. -

El Procrama impubará, prion"lariamente, ·Ia eoonIil\llción "'"'
dicho Centro de las actividades investipdo<as que requieren apoyo
teenológico avanzado y técnicas de fabricacióD. Los laboratorios
que neoesit<:n procesos teenóJólicos y de fabricación deberán tener
en cuenta dicha coordinación en las propuestas de investipc:ión
que pn:senteD a-esta convocatoria. Por otra parte, las actividades de
lIiseña. verificación y aspectoo básicos deben tener una diversifica-
ción cuyo apoyo contempbt esta Resol!Jdón. ,

Por último, es necesario disponer de científlCOS y Iécnicos
cualificados capaces de llevar adelante las actividades de investiga­
ción y desarrollo. Por ello, el 'Prpgrama contempla un Plan de
Formación de Personal en Microelectrónicá. que será objeto de una
convocatoria especifica.

11. Ambito d~ la ronvocatoritl

Para loarar los objetivos enunciados en ~ apartado l-se abre una
convocatoria de -propues1Ss de investigación y desarrollo que va
dirigida tanto a Centros oficiales de investipciólÍ como a Empresas
públicas o privadas. ~

111. Tiempo de realización

La realización de los traba,ws tendrá una duración máxima de
cuatro años.

IV., Plazo de presenlQáón de solicitudl'S

La presente convocatoria estará· abierta durante 'el periodo de
vigencia del Prosrama ~pecial de Investipción y Desarrollo en
Microelectr~nica(cuatrQ años, a -panir dé la publicación de esta
convocatona en el «Boletín Oficial del Eslado»). La Ponencia de
selección examinará las 'solicitudes y dictaminará sobre ellas al
menos dos veces al al)o,.en .~ meses de mayo)' noviembre.

v. TiflDS de soIicjtudes

Las figuras administnativas1'Or las que le relularán las solicitu­
des con cargo a este Pn:J8rama &pe!Cial de lnvestipción y Desarro­
llo podrán .... de cuatro tipos, • saber. Proyectos de investipción,
planes concertados de investjpción, planes concenados-coordina­
dos de investigación y proyectos de desarrollo tecnológico
industrial: ¡
. a) Proyectos de investigación: Están destinados' a la ruliza·

Clón de trabajos de investipción, \anto bistea como aplicada, por
pane de Organismos y Centros públicos de investipción. y tienen.
carácter de subvención. I •


